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PIN 1 L. b
7 T -
o I ) o
I D | C]
I D, ]
| D 13
D E--ﬁ D2 L
Top view Side view Bottom view
Millimeters Inches
Symbol 5 -
Min Nom Max Min Nom Max
A 0.50 0.55 0.60 0.020 0.022 | 0.024
A1 0.05 0.002
b 0.23 0.25 0.27 0.009 0.010 0.011
C 0.15 0.006
D 1.90 2.00 2.10 0.076 0.080 0.084
D2 0.87 0.89 0.91 0.035 0.036 0.036
E 1.90 2.00 2.10 0.076 0.080 0.084
E2 1.48 1.50 1.52 0.059 0.060 0.061
e 0.50BSC 0.020
L1 0.20 0.30 0.40 0.008 0.012 0.016
L2 0.105 0.125 0.145 0.004 | 0.005 | 0.006
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